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Ievads
Misdienas tehnologiska attistiba neizb&égami saistas ar bistamo vielu izplidumu atmosfera, kas
nodara kait§jumu apkartéjai videi, ka ari apdraud sabiedribas veselibu. Zema selektivitate ir
butiska probléma misdienas pusvaditaju sensoriem [1.]. Tacu tas augsta jitiba, atrums, mazs
izm@rs, zems izmaksu apmérs masveida razoSana — padara Sos sensorus loti pievilcigus, lai
izmantotu tos ka gazes analizes instrumentu devéjus.
Dotais raksts veltits n- un p- vadibas zonas pusvaditaju struktiiru izmantoSanas iesp&jai gazes
jitigo sensoru veida. Zinams, ka donora un akceptora piemaisijumu ievadiSana pusvaditaja
struktiira pa taisno ietekmé pusvaditaja vadamibu [2.].
Darba tika apskatiti isopropanola tvaiku ietekmes atSkiribas uz tranzistoru ar pret€jo tipa nes€ju tas
apstaroSanas laika ar optisko starojumu.

Merkis un uzdevumi
Raksta mérkis ir gazes jiitiguma iesp€jas parbaude, izmantojot dazadas tranzistora vadibas zonas.
Ka ar1 parbaudit un izpétit vai ir iesp&jams izmantot optiski stimuléto tranzistora struktiiru gazes
sensoriem.
Lai sasniegtu So mérki tiek izvirzits sekojoSs uzdevums: tranzistora struktiiras stravas un
potencialo mérijumu atkariba no optiska starojuma un tranzistora vadibas zonas tipa.

Darba gaita vai metodologija
Eksperimenta noluikam tika konstru€ts un izgatavots mérstends (atz. ), kuram galvenie rezultata
registracijas un darba nodroSinajuma mezgli ir sekojosas iekartas un ierices:
stabilizéts baroSanas avots;
optiska starojuma avots;
oscilografs;
augstas precizitates multimetrs;
kamera ar€jo apstaklu ietekmes novérosanai,
maketplate ar pieslégtu tranzistora elementu.
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1. att. Meérijumu stenda principiala shéma
Lai veiktu So eksperimenta veidu tiek definéti papildus nosacijumi. Voltampeéra raksturliknes
iegtiSanai tiek izvel@ts baroSanas spriegums ar vértibam: 2V; 5V; 8V; 11V un 14V.
Eksperimenta nolukam tika izmantots laboratorijas pieejams $kidinatajs — izopropanols.
Amplitidas pieauguma aprékinam un turpmakai to grafiskai interpretacijai pielietota sekojoSa
izteiksme:

sp—(TV 1) 100%
~\gv 0

kur SP — stravas relativais pieaugums, %; TV — stravas stiprums $kidinataja tvaiku vide, rel.vert.;
GV - stravas stiprums gaiss vidg, rel.vert.

Rezultati
legtitie rezultati uzrada tranzistora vadibas zonas daZadu iedarbibu uz detektéSanas iesp&jam (att.
2), ka rezultata var secinat par iesp&jamo tas pielietosanu. Augstaka stravas relativa izmaina ir

tranzistoram ar n-vadibas zonu (+42%), zemaka izmaina - tranzistoram ar p-vadibas zonu
(-17%).
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2. att. Signala relativais pieaugums dazadam tranzistora vadibas zonam
Abam tranzistora vadibas zonam augstakais stravas relativais pieaugums ir sasniegts pie baroSanas
sprieguma 11V.
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Kopsavilkums anglu valoda
Optically stimulated semiconductor gas sensevity dependence on its conductivity type
Dedicated semiconductor sensors have high sensitivity and provide rapid detection, they are used
in order to monitor and provide early warning of potential threats. However, these types of devices
have a drawback — low specifity. In order to improve it, it is necessary to find a new approach to
the working principles of a sensor.

Ar S0 apliecinu, ka esmu iepazinies / - usies ar darbu. Zinatniska darba rezultati ir kvalitativi un
atbilst zinatniskajam virzienam. Darbs nav plagiats.
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